Okreslenie rezystancji wewnetrznej baterii ~ (P4.1.1.1)

576 86 Pojemnik do baterii

576 71 Wtyczka do zasilania

503 11 Baterie, zestaw 20 szt.

531120 Miernik uniwersalny LDanalog 20
537 32 Reostat 10 Ohm

501 23 Przewdd tgczacy, 25 cm, black
521501 Zasilacz AC/DC, 0 ... 15 V/5 A

501 30 Przewdod taczacy, 100 cm, czerwony
501 31 Przewdéd taczacy , 100 cm, niebieski
531 130 Miernik uniwersalny LDanalog 30
501 25 Przewdd tgczacy , 50 cm, czerwony
501 26 Przewdd tgczacy , 50 cm, niebieski
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Napigcie Uo generowane w zrédle napigcia zwykle rézny sie od napiecia na zaciskach U
mierzonych na ztgczach w momencie poboru pradu | ze zrédta napiecia. Tym samym musi
istnie¢ rezystancja Riw zrédle napigcia wzdiuz ktérej odktada sie cze$¢ generowanego
napiecia w postaci spadku napiecia. Rezystancja ta zwana jest rezystancjg wewnetrzng
zrédta napigcia.

W doswiadczeniu P4.1.1.1, rezystor nastawny jako obcigzenie rezystancyjne jest podtgczony
do baterii w celu wyznaczenia rezystancji wewnetrznej. Napigcie na zaciskach U baterii jest
mierzone dla réznych obcigzen i warto$ci napiecia sg wykreslane w funkcji pradu |
przeptywajgcego przez rezystor nastawny. Rezystancja wewnetrzna Rijest wyznaczana za
pomocg wzoru

U=Uo-Ri-I

przeprowadzajac linie prostg najlepszego dopasowania przez zmierzone wartosci. Drugi
wykres obrazuje moc
P=U"l

w funkcji obcigzenia rezystancyjnego. Moc jest najwieksza, gdy obcigzenie rezystancyjne ma
warto$¢ rezystancji wewnetrznej Ri.

Doswiadczenie P4.1.1.2 demonstruje réznice pomiedzy zrédtem napiecia statego i zrédtem
pradu statego za pomocg zasilacza DC, w ktérym oba tryby sg wdrozone. Napigcie i prad
zasilacza sg ograniczone do odpowiednich wartosci Uoi lo. Pobierane napigcie na zaciskach
U i prad | sg mierzone dla réznych obcigzen rezystancyjnych R. Gdy rezystancja obcigzenia
R jest zredukowana, napigcie na zaciskach utrzymuje statg warto$¢ Uo tak dtugo jak dtugo
prad | pozostaje ponizej ustalonej warto$ci granicznej lo. Zasilacz DC pracuje jako state
zrédto napigcia z rezystancjg wewnetrzng rowng zero. Gdy rezystancja obcigzenia R jest
zwiekszona, pobierany prad pozostaje staty lo tak dtugo, jak napiecie na zaciskach nie
przekroczy wartosci granicznej Uo. Zasilacz DC dziata jako state zrédto pradowe z
nieskonczong rezystancjg wewnetrzng.
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Rejestracja charakterystyki napieci a baterii stonecznej w funkcji napromieniowania (P4.1.1.3)

578 63
576 74
576 77
577 90
50148
531 12
450 64
450 63
52125
300 11
50145
501 46
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Charakterystyki pradowo-napigciowe dla réznych warto$ci natezenia o$wietlenia.

152

Ogniwo stoneczne STEI 2V, 0.3 A
Wtyczka do ptyty montazowej DIN A4
Uchwyty ptyty montazowej, para
Potencjometr 220 Ohm, STE 4/50
Mostek tgczeniowy, zestaw 10 szt.
0 Miernik uniwersalny LDanalog 20
Oprawa lampy halogenowej, 12 V, 50 / 90 W
Lampa halogenowa, 12V /90 W
Transformator, 2 ... 12V, 120 W
Cylindryczna podstawa
Przewod, 50 cm, czerwono/niebieski, para
1 Przewod, 100 cm, czarny, para
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Ogniwo stoneczne jest pétprzewodnikowym fotoelementem , w ktérym natezenie
promieniowania jest bezposrednio przeksztatcana na energig elektryczng na ztgczu p-n.
Czegsto wielokrotne ogniwa stoneczne sg potgczone tworzac baterie stoneczna.

W doswiadczeniu P4.1.1.3 rejestrowana jest charakterystyka prad-napiecie baterii stonecznej
dla ré6znych pozioméw natgzenia promieniowania. Natezenie promieniowania zmienia sig
poprzez zmiane odlegto$ci zrédta $wiatta. Charakterystyka ujawnia charakterystyczne
zachowanie. Przy niskich rezystancjach obcigzenia bateria stoneczna zapewnia w
przyblizeniu staty prad. Gdy przekroczy napiecie krytyczne (zalezne od natezenia
promieniowania),bateria stoneczna dziata coraz bardziej jak state zroédto napigcie.
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